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摘要(译)

本发明公开了一种微显示OLED器件，所述微显示OLED器件包括CMOS
电路、阴极、电子注入层EIL、电子传输层ETL、发光层EML、空穴传输
层HTL、空穴注入层HIL、阳极、封装薄膜层；在CMOS电路上依次设置
阴极、电子注入层EIL、电子传输层ETL、发光层EML、空穴传输层
HTL、空穴注入层HIL、阳极、封装薄膜层，发光层发出的光从阳极方向
透射出来本发明所提供的一种微显示OLED器件结构及其制作方法，使硅
基微显示OLED可以采用与玻璃基板上的OLED相同的阳极和阴极材料，
而且使OLED与CMOS工艺完美结合，有利于硅基微显示OLED简化制
程、提高良品率、降低成本、改进性能。
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